
UKD 621 3823 

N O R M A BRANŻOWA BN-83 
3375-31/08 

ELEMENTY Tranzystory typu 
PÓŁPRZEWODN I KOWE 

BF 180, BF 

I. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczegó­
łowe wymagania dotyczące krzemowych tranzystorów 
n-p-n makj mocy wielkiej cZl;stotliwości wykonanych 
technologią planarn'l typu BF IXO, Br: lXI, BF 200 
w obudowie metalowej CE 25(TO-72) przeznaczonych 
do spr7.~tu powszechnego użytku oraz urządzeń , gdzie 
wymaga sit; zastosowania elementów o wysokiej i bar­
dzo wyskiej jakości. 

Tranzys tory Br: I XO są przeznaczone do pracy wc 
wzmacniaczach U H F z a utoma tyczną rcgulacją wzmoc-

. . 
nlenla . 

Tranzystory BF IX I są przeznaczone do prac~ 

w układach przemiany clt;stotliwości w pasmie UHF. 
Tran7.ystory typu BF 200 są przeznaczone do pracy 

w slopniach wzmacniaczy V H F z a utomatyczną regu­
lacją wzmocnienia . 

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550/00 dla 
tranzystorów: 

- sla noa rdowej jakości (poziom jakości I ) 
-40/ 125/ 04, 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) -40/ 125121, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) 

-40/ 125 / 56. 

2. Przykład oznaczenia tranzystorów 
a) standardowej jakości: 

TRANZYSTOR HI-" ISO BN-x2/ JJ75-JI/OX 

b) wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR !:lI-' I XO/J BN-X2/ JJ75-JI/OX 

c) bardzo wysokiej jakości : 

TRANZYSTOR 131· IXO/ 4 BN-X2/JJ75-J I / OX 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nastę-
pujące dane: 

a) nazwę producenta lub znak fabryczny. 
b) oznaczenie typu, 
c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystorów wyso­

kiej i bardzo wyskiej jakości. Tranzystory wysokiej ja­
kości powinny być znakowane cyfrą 3, a tranzystory 
bardzo wysokiej jakości cyfrą 4 umieszczoną po ozna­
CZCIHU typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora -
wg rysunku i tabl. I. 
Elementy obudowy - wg PN-72/T-O 1503: 

181, BF 200 
Grupa katalogowa 1923 

arkusz 29 - podstawa B 12, 
arkusz 55 - obudowa C 7. 

Oznacze nie obudowy stosowane przez producenta -
CE 25 . 

c 
II 

-
c:l t-- - -.... 

A l ..; .... 

Tablica 1 

Symbo l Wymiary w mm Kąt 

wymiaru 
mln nom max 

stopnie 

A 4,3 - 5,3 -
a - 2,54 1 

) - -
0b3 - - 0.53 -
0D 5,3 - 5,8 -
0D I 4,5 - 4,9 -
} 0.92 1,04 1,16 -
k 0,5 - 1,2 -
I 12,7 - - -
O' - - - 45 1 ) 

(3 - - - 90 1
) 

l) W ymiar lćorclyCllly. 

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
3375-31 / 00 p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C i D 
a) badania podgrupy A I - sprawdzenie wymiarów 

A, 0D. I wg rysunku i tabl. I, 
b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawo­

wych parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 
c) badania podgrupy A3 i C2 - sprawdzenie dru­

gorzędnych parametrów elektrycznych wg tabl. 3, 
d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów 

elek trycznych w t"ml> = 125°C (poziom I II i IV) wg tabl. 4, 
e) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 5, 
O parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniach grupy B, C i D - wg tabl. 6. 
7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-31/00. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 29 grudnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1985 poz. 21) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA'· 1985. Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd. 2.00 Nakl. 2700 • 55 Zam. 3300/85 Cena zł . 42.00 
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I , III, IV) 

Oznaczl!nie Metoda 
J ed-

Wa rt ośc i gra ł1lczne 

Lp . 
lite rowe po m ia ru 

Warunki BF HW BF 18 1 BF 200 
wg PN-74/ 

pom ia ru no-
pa ra metru 

stka 
T-0 1504 

mln max m m max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 

I U(IJ /()eu/ ) a rk . 07 l e = 2 mA I B = O 20 - 20 - 20 -

2 U(B/(}CIJO a rk . 04 l e = 10 Il A h· = O V 30 - 30· - 30 -

3 U(H/(IIo'H(} ark. '()4 I E = 10 IlA l e = O 3 - 3 - 3 -

4 I cBu ark . 05 UCB = 20 V I E = O nA - lOO - 100 - lOO 

5 h 2 1t." ) a rk . 08 fe = 2 mA UCE =IO V - 15 - 20 - 15 -

l e = 12 mA UCE = 7 V - 6 - - - 6 -

') Pomiar im pulsowy l " ~ 300 ps . {j ~ 2'Yr . 

Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 

Oznacze nie Metoda 
J ed-

Wa rtośc i gra nIczne 

Lp. 
lit erowe pom Ia ru 

Warunki BF 180 BF un BF 200 pomIa ru no-
para metru wg PN-74/ 

stka 
T -O 1504 mm max mm ma x mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 

I fr a rk . 24 Ic = 2 mA,Un · = 10 V, j= 100 MH z MH z 500 850 400 850 400 850 

2 -C 12,',\ ar k. 23 l e = I mA ,Un : = 10 V, j = I MHz pF , - 0,4 - 0,4 - 0,4 

3 ril/! , C. a rk. 25 1("= 2 m A ,UCE = 10 V,j = 50 MHz pS - 4 - 4 - 6 

4 F ark. 46 fe = 2 m A, U CE = 10 V, R G = 50 n 
j = 800 MHz - 8 - - - -

I c = 2 m A, U eE = 10 V, R Ci = 100 n 
j = 200 MHz 

dB 

5 ISwl I c - 2 mA UCf: = 9,8 V 2,0 4 ,0 1,0 3,5 0,7 4 
fe - 3,8 mA UCE = 8 V - - 4 - - --

fe - 4,8 mA Uct.' = 6.9 V - - - 4 - --

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV) 

Oznaczenie Metoda po-
Jedno-

Wa rt ośc i gra nIczne 
lit erowe mla ru wg 

Wa runki stka BF 180 BF 18 1 BF 200 
PN-74/ 

po mIaru 
para metru 

T-O 1504 mm max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l eBo ark. 05 UCB = 20 V, h = O, I,u"h - 125°C IlA - 50 - 50 - 50 

Tablica 5. Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C i D 

Lp . Podgrupa Rod zaj bada nia Wymaga nia szczegółowe 

badań 

I 2 3 4 

I BI. CI Sprawdzeni e wytrzy małości mecha nicznej próba Ub, metoda 2' , 2,5 N 3 cykle 
wyprowadzeń 

Spra wdzeni e szczelności próba Qk, pozIOm n i eszcze ln ości 

6,65 lO-6 Pa . d m' /s 



BN -~VJJ75- .\) /()~ 

l:d . lahl. 5. 

Lp. Podgrupa Rodzaj oada nia Wymagania s/ucgólowc 
bad;1I1 

I 2 .3 4 

2 Hl Sprawd/enie wyl flymalośl:i na spadki połoi.c ni e t ranzystora w czasie spadania 
swoood ne wy prowad/.c n iam i do góry 

l B4 I ('4 S P r;1 wd I.l'n i l' \\I VI rlv 111:1 lośl: i na udary WI(, - Jl1OC(lWa I1le za ooudow<; 
lokrolne 

4 H5 I ('5 Sprawdzen ie wytflyma ł ości na l1aglL' zm ia- T, .- - 55°(": Ta - 155"C -

( poziom III ny lem pera lu ry 
I I V) 

5 86 I ('6 Spra wd/c ni l' odporn ośl:i l1a na ra że nia \\'g PN-n / T-O 1515 p. 5.3.22 taol. 5; me-
ekk tryulle loda oadania a, układ OB, 1,,1/11> = 25"('; 

-h - 10 mA, UCH - 15 V 

6 C3 Spra wdzel1ie masy 0,5 I(r' dag 

7 ('4 S P ra wd ze II i l' wytr/y małości l1a prz)'sple- kierunek probierczy: o oydwa kierunki 
wen la stak wzdłuż. O~ I wypn 1wadzl'l1 , mocowanie 

za obudowt; 

S r ra wd le n i e wy t rI ym ałośl:i na udarv WIC -
lokro tnc 

ooudowt; mOC(lWal1ll' I .a 

Sprawdzcnie wy ) rzyma łośc i na wibral:je 
o stakj u(,:s tot I i woki 

X es Sprawd/L'l1ie wy t rzy mal ości l1 a ciepło łuto- temperatura kąpieli 235"C AQL-4,0 

\\><I'lIa 

li C7 Spra wd/cnie wy t rzy Illal ości . na /I m 11 0 1 .\ 1).:. 
- - 40"C -

(poziom IV) 

10 CI' Sprawdzenie wytrzymałości na s w.: he go 1'<1- 1 \1).:. 
- 155"(' -

(poziom III co 
I I V) 

II 010 Spra wdzel1ie wy miarów wg rysunku I tabl. I 

12 D l Sprawd/.enie odporności na niskie Clsnlc- tcmperatura narażenia 25"C 
(poziom III nil' a t mosferyunc 
I I V) 

13 04 S P ra wd ze n i c wytrzy malości na pbll brak porosIu pleśni po badaniu 

14 D5 Spra wdzcn ie wy t rzymałośl:i na mgłt; so ln ą położenie tranzystora dowolne 

Tablica 6, Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III, IV) 

Oznaczc- Mctoda 
.Ied-

Wartości grallIczne 

Lp. 
nie lite ro- pomlUru 

Wa runki Podgrupa badall BF 180 BF 181 BF 200 
wg PN -74/ 

pomiaru no-
we para-

stka 
metru T-O 1504 mln max mlll max mlll max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

I l e Ho ark. 05 U CH = 20 V BI, B3, B4, B5 
h= O CI, C2, C3, C4 nA - 100 - 100 - 100 

C5, C7, C9, 
Dl' ) 

B6, C6, C8 nA - 500 - 500 - 500 

C2.') )lA - 50 - 50 - 50 



4 BN-SVJ375-31/0X 

cd. tabl. 6. 

Ozn<lcze- Metoda 
Jed-

Wartości granIczne 

Lp. 
nie litero- pomIaru 

Warunki Podgrupa badań BF 180 BF 181 BF 200 
wg PN-74/ 

pomiaru no-
we para-

stka 
metru T-O 1504 mm max mm max mln max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 

2 h 2I E2) ark. 08 1e = 2 mA BI, B3, B4, B5 
V CE = \O V CI, C2, C3, C4 - 15 - 20 - 15 -

C5, C7, C9, 
011) 

B6, C6, C8 - II - 16 - I I -

C24
) - 7,5 - 10 - 7,5 -

I) W czasie badania. 
2) Pomiar impulsowy: tp ,;:;; 300 JlS, 8 ,;:;; 2%. , ) W czasie badania odporności na suche gorąco tamb - 125°C. -
4) W czasie badania odporności na zimno. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen­
trum Półprzewodników Warszawa. ul. Komarowa 5. 

2. Normy związane 

PN-73/E-04550/00 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe 
Postanowienia ogólne 

PN-72/T-01503/29 Elementy półprzewodnikowe. Zarysy i wymiary. 
Podstawa B 12 

PN-72/T-O 1503/55 Elementy półprzewodnikowe. Zarysy i wymiary. 
Obudowa C 7 

PN-74/T-0 I 504/0 I Tranzystory. Pomiar hllE i napięcia UaE 

PN-74/T-01504/04 Tranzystory . Pomiar napięć przebicia U(BR)CBO 

i U(BR)EBO 
PN-74/T -O 1504/05 Tranzystory. Pomiar prądów wstecznch leau 

i hau 
PN-74/T-OI504/06 Tranzystory. Pomiar napięcia nasycenia UCE ,"' 

i UBE .'"' metodą impulsową 
PN-74/T-0 1504/07 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U(BR)CEO' 

U(BR)CER' U(BR)CES' U(BR)CEX metodą impulsową 

PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h2lE metodą impulsową 

PN-74/T-01504123 Tranzystory. Pomiar parametrów [y] w zakresie 
w.cz. 

PN-74/T-01504124 Tranzystory. Pomiar modułu Ih21.j w zakresie 
w.cz. i częstotliwości f, 

PN-74/T-0 1504/25 Tranzystory. Pomiar stałej czasowej sprzężenia 

zwrotnego rhb. Ct" 
PN-76/T-01504/46 Tranzystory. Pomiar parametrów szumów 
PN-78/T-OI515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 

i badania 
BN-80/3375-31/00 Elementy półprzewodnikowe . Tranzystory małej 

mocy, wielkiej częstotliwości. Wymagania i badania 
3. Symbol wg KTM 

BF 180 1156214401009 
BF 181 Ił 56214402000 
B F 200 1156214403000 

4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. I- I i rys. I-I. 
5. Dane charakterystyczne - wg tabl. 1-2 i rys. 1-2 1-12. 

Tablica I-l 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa parametru 
Jedno- Wartości dopuszczalne 

parametru stka 
BF 180, BF 181, BF 200 

I 2 3 4 5 

1 VCBO Napięcie kolek tor-baza 30 

2 VCEO Napięcie kolektor-emiter V 20 

3 'V EBO Napięcie emiter-baza 3 

4 Ic Prąd kolektora 20 
mA 

5 la Prąd bazy 5 



Informacle dodatkowe do BN-~3/3375-3 ł/OX 

cd. tabl. I-I 

Lp. OZllaczellie Nazwa 
Jedno- Wartości dopuszczalne 

paramet ru 
parametru 

I 2 

(, P/f H 

7 l, 

X tamh 

9 L,x 

Oznacze-

Lp. 
me para-

metru 

l 2 

l J eBu 

2 U(BRICBO 

3 U(BRICEO 

4 U(BRIEBO 

stka 

3 4 

Calkowita moc wejściowa (sta- l,ulIl> = 25°C 
mW 

la lub średnia) na wszystkich 
25°C (CIISt' == 

elektrodach 

Temperatura 

Temperatura 

Temperatura 

l10t 
mH 
400 

300 

200 

100 

o 

złącza 

otoczenia w czasIe pracy oC 

przechowywania 

R .. ec'40OUC/W ,11,-( 

Rh · ~;; ł()()O" C / W 
l I-li 

8F180 aFt81 BFZOD 

\. 

'\ 

." ~Rthj-t * 
\. 

............ 
........ R '*' , thj-a 

~ r-..... \ 
.......... ~\. 

-55 -25 O 25 50 75 100 IZ5 150 f75t;mb oC 
tcase '** 

ISN- 83/3375- 31/08-1-11 

BF 180, BF 181, BF 200 

5 

150 

375 

175 

-40+125 

-55+ 155 

Rys. I-l. Zależność temperaturowa calkowitej mocy wejściowej P, ", = fU"",,,) P,,,, = .1(1,,,.,,.) 

Tablica 1-2 

Nazwa Jed- Typ 
parametru 

Warunki 
no-

BF 180 BF 181 BF 200 pomiaru 
stka 

mm typ max mm typ max mm typ max 

3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 

Prąd ze- UCB = 20 V JE = O nA - 10 !OO - I 100 - I 100 
rowy ko-
lektora 

Napięcie Je = 10 !lA h = O 30 - - 30 - - 30 - -
przebicia 
kolektor-
-baza 

Napięcie J c = 2 mA J B = O 20 - - 20 - - 20 - -
przebicia 
kolektor- V 
-emiter 

Napięcie JE = 10 !lA le = O 3 - - 3 - - 3 - -
przebicia 
emiter-
-baza 



l llfnrmacjc dodal kowc do BN-X3/ 3.l75-J l / Ol' 

cd . tabl. 1-2 

Oznacze- Na zwa Jed- T yp 

Lp. 
me para - para me tru 

Wa runk i 
no-

BF Il'IO BF 18 1 BF 200 
metru 

po miaru 
sIka 

mlłl typ max mln typ ma x mlłl typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 

5 h ~ I E Sta tyczny lc - 2 mA 
współ- UCt" = 10 V - 15 - - 20 - - 15 - -
czyn nik 

l e = 12 mA 
wzm oc-

UeF. = 7 V 6 6 - - - - - - - -
me ma 
prądowe-

go w 
układ z i e 

wspól ne-
go emite-
ra 

6 UHE Napi <;c ie l e = 2 mA V 0 ,75 - - 0,75 - - 0,75 - -
baza- Un · = 10 V 
-e miter 

7 h C z<; s to- l e = 2 mA 
tli wość Uu : = 10 V 
gra nlczlw ./;, - 100 MH z MH z 500 650 S50 400 600 850 400 650 850 

8 -C I ~n Po jem- l e = I mA 
n ość Uet: = 10 V 
sprzc;że - f= I MH z p F - 0 ,25 0,4 - <U OA - 0,3 05 
nla 
zw ro tne-
go ( przy 
wejściu 

zwa rl ym 
dla prze-
biegó w 
zmIen-
nyc h) w 
układzie 

wspó lne-
go emite-
ra 

l} 1"1>/: C, Sta ł a l e = 2 mA 
, 

czasowa U( ł. - 10 V 
s prz<;żc- f= 50 MH z ps - - 4 - - 4 - - 6 

llIa 
zwro tne-
go przy 
wielkiej 
Gt;sto tli -
wości 



Info rmucjc' d odHtkmw do BN-!D/ .'l.'l75-31/ 0X 7 

cd, ta hl. 1-2 

Oznaczc- Nazwa Jed- Typ 

Lp . 
nu: pa ra- pa rame tru 

Warunk i 
no- BF ISO BF I S I BF 200 po mIa ru 

met r u sI ka 
mIn typ max mIn ty p max mIn typ max 

I 2 3 4 5 6 ' 7 g 9 10 II 12 13 14 

10 F Współ- Je = 2 m A 
czynnik Vet' = 10 V 
szumów f = SOO MH z 

RJ( - 50 n - 5 S - - - - - -

Je = 2 mA 
V CE = 10 V 

f = 200 MH z 
R - 100 n - -II - - - - - 3 5 

Ił IS 21l~ Moduł Je = 2 mA 
współ - Vet' = 9,g V 
czynn ika f = lWO MHz 
prze no- RJ( - 50 n 2 - 4 I - 3,5 0,7 - 4 
szenla w 

Je = 3,g mA 
przód w 

V n ; = g V 
u kładz i e f = SOO MH z 
wspó lnej 

RJ( - 50 n - - - - 4 - - - - - -
hazy . 

Je = 4 mA 
V n · = 7,S V 

f= IWO MHz 
Rg - 50 n -4 - - - - - -4 - -
l e = 4,9 mA 
V CH = 6,9 V 

f = 800 MH z 

R II - 50 n - - - - - - 4 - - -dB 
fe - 5,6 mA 
V n ; = 6,2 V 

f= SoO MHz 
Rg - 50 n - - -4 - - - - - - 4 

.. 
12 G N .I/ Maksy- l e = 2 m A 

maIn y V u : = \O V 
współ - f = XOO MHz - 12 - - - - - - -
czy nnik 

Ic' = 2 m A 
wzmoc-

V CT = 10 V 
me ma f = 200 MH z 22 - - - - - - - -
mocy w 
układ zie 

wspó lnej 
bazy 

13 j Ci p/. Za k res l e = 2...;- 10 m A 
regulacji J = 50() MHz - 40 - - - - - - -
w/moc-

l ,· = 2...;- 10 mA 
llle lll <l 

{= 20() MHz 45 - - - - - - - -
mocy (w 
ukł ad z ie 

wspólnej 
hazy) 



Info rmacje dodatkowe do BN-tO/ 3375-31 / 0X 

cd . ta hl. 1-2 

OznaC7C- Na7wa J cd- T yp 

Lp . 
llIe para- pa rametru 

Waru nk i 
no-

BF 180 BF I g I BF 200 
metru 

po m iaru 
st ka 

mm typ max m m typ max mm typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 IJ 14 
• 

14 g III, Małosyg-

na łowa 

7wa 1TIO-
wa ko n-
dukta n-

CJa wejś-

ciowa w 
układz i e 

ws pó lnej 
bazy -h = 2 m A - 32 - - 34 - - - -mS 

UC/i - 10 V 
b III, Małosyg- f= 470 MH z 

nalow"" 
zwa rC lo- " 

wa sus-
cl' pta ncja 
wejścio-

wa w 
LI kład zi e 

wspó lnej 
ba 7y - - 30 - - - 31 - - - -

15 I y 1214 Mod uł 

zwa rc lo-

WCJ 
admit an-

cJt prze-
nosze llla 
wsteczne-
go w • 
układzie 

wspólnej 
bazy -lE = 2 mA ~S - 420 - - 420 - - - -
Faza 

UCE = 10 V 
<P 12b f = 470 MHz 

zwarcIO-

weJ ad-
mita ncji 
przeno-
szellla 
wsteczne-
go w 
układzie 

wspó lnej 
bazy 1° - 260 - - 270 - - - -



Informacjc dodal kowe do RN-XV 3375-31 / 0X 9 

<.:d. rabI. 1-2 

Ozna<.:ze- Nazwa Jed- Typ 
nIe para- parametru no- . 

I.p . Warunki pomIaru BF 180 BF 181 BF 200 
metru stka 

mln typ max mm typ max mm typ max 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 

16 I Y 2 1hl Modul 
zwarcIO-

weJ ad-
mitancji 
przeno-
szema 
w przód 
w ukła-

dzie 
wspólnej 
bazy -lE === 2 mA mS - 40 - - 40 - - - -
Faza 

UCE === 10 V 
<(J21b 

f=== 470 MHz 
zwarcio-
weJ ad-
mitancji • przeno-
szema w 
przód w 
układzie 

wspólnej 
bazy )0 - 85 - - 80 - - - -

17 g22b Małosyg-

nalowa 
zwarcIO-
wa kon-
duktan-

. , 
cJa wyJs-
clOwa w 
układzie 

wspólnej 
bazy -lE === 2 mA IlS - 500 - - 500 - - - -

b22b Małosyg-
UCE === 10 V 

f=== 470 MHz 
nałowa 

zwarclo- , 
wa sus-
ceptancja 
wyjścio-

wa w 
układzie 

wspólnej 
bazy mS - 2,95 - - 2,95 - - - -



10 In for macje dod a tkowe uo BN-l!3/.U75-3110li 

cd. ta bl. 1-2 

Oznacz~- Nazwa ./ ed - T yp 

Lp. 
f\IC para- parametru 

Wa runki 
no-

BF UW BF on BF 20n po 111 la ru 
m~tru stk a 

mlll typ max mili typ max mlll typ ma x 

I 2 3 4 5 6 7 1\ 9 10 J I 12 \3 14 

I ~ g il i. Małosyg-

na ło \\'" " 
:rwa rclO-
wa k () n-
dllktaJl -
("Ja wejś-

CIowa w 
układzie 

• wspólnej 
baz)' - h - 2 m /\ Ill S - 17 - - 15 - - - -

b I II. . ·Mał osyg-
Uu: -- lO V 

l= ~ ()() MH I 
nalowa 
zwa rcIO-
wa sus-
ce pta nCJa 

• WCJ SCI O-

wa w 
układzie 

wspólnej 
ba zy 111 S - -24 - - - 24 - - - -

19 I y 111~ M oduł 

zwarcIo-

weJ ad-
mita ncji 
prZL'n o -
szelHa 
ws tecz-
nego w 
uklad zie 

. 
ws pó lnej 
bazy - h - 2 m A ~S - 750 - - 71\0 - - - -

Vet: - 10 V 
<P 111> Faza f = tl OO MH z 

zwarcIO-

weJ ad-
mitancji 
prze no-
sze nia 
wstecz-
nego w 
układzie 

wspólnej 
bazy 1° - 260 - - 260 - - - -



Inrorm~cjc dodatko we do BN-llV3375-31 /()~ II 

cd. tabl. 1-2 

Oznacze- Nazwa J ed- Typ 

Lp. 
nie para- parametru 

Warunki 
no-

BF 180 BF 181 BF 200 pomiaru 
metru stka 

mm typ max mm typ max mm typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 

20 ! Ym ! Moduł 

zwarcIO-
weJ ad-
mila ncji 
przeno-
szenia w 
przód w -
układzie 

wspólnej 
bazy -lt: = 2 mA mS - 28 - - 30 - - - -

Faza Uu: = 10 V 
<.p Zl" f= 800 MHz 

zwarcIO-
weJ ad-
mitancji 
przeno-
szenia w 
przód w 
układzie 

wspólnej 
I bazy 10 - 50 - - 40 - - - -

~ 

21 g ZZh Malosyg-
nałowa 

zwarcIo-
wa kon-
duktan-
cJa wyjś -

ciowa w 
układzie 

wspólnej 
bazy -lE = 2 mA ~S - 800 - - 1000 - - - -

b 221> Małosyg-
Uo : = 10 V 

f= 800 MHz 
nałowa 

zwa r<.:IO-
wa sus-
ceptan -
CJa wyjś-

cIOwa w 
układzie 

wspólnej 
bazy mS - 5 - - 5 - - - -



12 I nfor macje dod a t kowe d o BN-!!3/ 3375-3 1/ 0S 

8 
fe 

mĄ 
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5 
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1 
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16 
fe 

mA 
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f O 
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6 

<1 

2 

o 

BJ" 180, 8Ft81) BF 200 

h~~l~~~/ / I 
~~ I- ~t- tamb=25" 

- I 
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/I oJl! 1-
~ 

I J l,..-

II II ..... 

I V 
60pA 

I 1/ 
lUli 

.I~ =20pA 

I 
1 8 12 Uct V l a 

I BN - 83 / 3375-31708 - 1- 2J 

BF180, 8F1818F200 
I I 

I I 

- UcE - IGV 

- tam b=25°C 

.) 

C4Z 0,4 O,6U'E V l 

laN- 83/3375- 31/0S- T- 31 

Rys . 1-3. C harak terystyka przejścIOwa fe = .f(UH,. ) 

hm 
(norm) 

3 
2 

f 

~5 
u,<1 
0,3 
0,2 

BF/80, BJ" f81, BF200 

I--UCE = 10V o 

r-- tamb = 25 C 

0,1 
0,1 l fc mA f O 

le N-831337S-3 1/Os-r-41 

Rys . 1-4. Za l eżność sta tyczna współczynn i ka wz mocnie ni a prąd owe!,!" 

(wa rt ośc i wzg lędne) od prądu ko lekt o ra h 2 1E tno,l"1 ) = .f(1c) 

IBN - 83/ 3375 - 31/08- 1- 5/ 

Rys. 1-5. Za le żność ad mitancji wejśc i owej <Id częstot li wośc i g i l" 

b " ": C li" = f(f) 
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f 000 
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~VCE 10V 
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11 

P/26 
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17 

tOo r 11Hz 1000 

la N - 83/3375 - 31/08 - 1- r, I 

Rys. 1-6 . Zależność admita ncji przej śc i owe) ws tecz od cZI; slOtl iwoś ­

c i I Y",j : <P ll" = /W 

200 

100 
IYl1b1 
pS 
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11 
~UCE IOV vrz'b/ 
I==h 2mA 
~tam6-Z5°C 

1$'6 .... t..... 
" 

la 100 r 11Hz toOO 

ISN- 83/3375- 31108+ 71 

R\'s . 1-7 . Zal eż ność admita nacj i p rzejśc i owej w przód od częs t o tliwo­

śc i I y 2 11~; <P2II' = .IW 



.. 
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uc~Jfh~ 
l, =2mA. 
tamb=25 

Informacje dodatkowe do BN-83/3375-31/08 
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13 

8F 180,BFI81,BFZOO 
I 
I 

f- Ic=ZmA 
I- tamb=Z5°C 

, 

\ 
~ 
~ 

4 .8 1Z UCE V za 
IBN-8l/337S - 31/08-1-101 

Rys. 1-8. Zależność admitancji wyJsclowej od częstotliwoś.:i 

g22l.; -C 22h = f(j) 
Rys. I-lO. Zależność pojemności sprzężenia zwrotnego od napięcia 

C 12" = f(U ce) 
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I 
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1 
faO f 11Hz 1000 

1911-83/'3375 -WOB-t-III 

Rys. 1-9. Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora 
/T = f(lc) 

Rys. I-II . · Zależność współczynnika' szumów i optymalnej konduk­
tancji źródła od częstotliwości F; G.I op' = f(j) 

.tJGp O 
dB 

8F 180 
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.tJGp 
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o 4 8 f Z It mA 20 

' . leN-83/n7S-31/08-1-!2I 

Rys. 1-12. Zależność zmian wzmocnienia· mocy od· prądu kolekto­
ra. Charakterystyka regulacyjna LJGp = f(lc) 


